Electrénica Bésica, 2° GITT

Tema 4. Amplificadores Monoetapa

Definiciones
Amplificador EC
Amplificador CC
Amplificador BC
Comparativa
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T4-Amplificadores Monoetapa

Electrdnica Bésica, 2° GITT

Definiciones

Resistencia de Entrada: R, = [ ]
i1(1) DUT

Resistencia de Salida: R, = [7,‘2(?}
2() | pUT,us(t)=0

’iz(t)]
il(t) RL:O

Ganancia de Intensidad: A; = [

U2(t)]
us(t) Ry =00

Ganancia de Tension: A, = [
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrénica Bdsica, 2° GITT

EC: Emisor Comun
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrénica Bdsica, 2° GITT
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrénica Bdsica, 2° GITT

CC: Colector Comun
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrénica Bdsica, 2° GITT

BC: Base Comun
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T4-Amplificadores Monoetapa

Electrdnica Bésica, 2° GITT

Comparativa
1
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T4-Amplificadores Monoetapa Electrénica Bdsica, 2° GITT

Acoplamiento Impedancias (Impedance Matching)

Acop. Tensiones Entrada Acop. Corrientes Entrada
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Electrénica Bésica, 2° GITT

Acop. Tensiones Salida
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s R, > Rp:us(t) < up(t)

n R, <K Ry ’ng(t) ~ uth(t) D

Acop. Corrientes Salida
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